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Seat No. / Enrolment No.:  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering – SEMESTER – 1 (OLD) – EXAMINATION – Winter-2025 

 

Subject Code: 4300018 Date: 21-01-2026 

Subject Name: Fundamentals of Electrical and Electronics 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted. 

5. English version is authentic.  

            
                      MARKS 

 

Q. 1   (a) Explain Ohm’s law and write it’s limitations.                                                 03 

           (અ) ઓહ્મનો નનયમ સમજાવો અને તેની મયયાદયઓ લખો.                                                03 

          (b) Write Kirchhoff’s two rules and explain any one rule.                                   04 

           (બ) નિર્ચોફનય બે નનયમો લખો અને િોઈપણ એિ નનયમ સમજાવો.                                              ૦૪   

          (c) Explain Voltage source and Current source in detail.                                     07 

          (િ)વોલ્ટેજ સ્ત્રોત અન ે િરંટ સ્ત્રોતને નવગતવયર સમજાવો.                                                 ૦૭  

OR 

          (c) What is Capacitor ? Explain different types of capacitors in detail.               07 

          (િ) િેપેનસટર શ ં છે? નવનવધ પ્રિયરનય િેપનેસટરને નવગતવયર સમજાવો.                                               ૦૭ 

 

 

Q. 2   (a) Explain Conductor, Insulator and Semiconductor with it’s energy band        03 

               diagram. 

            (અ) વયહિ,અવયહિ અને અધાવયહિન ેતેનય એનજી બેન્ડ ડયયયગ્રયમ સયથે સમજાવો.                            03 

          (b) Explain terms:-(i) Cycle (ii) Time Period (iii) Frequency (iv) wavelength    04 

          (બ) શબ્દો સમજાવો :-( i ) સયયિલ (ii) આવતાિયળ (iii) આવનૃત (iv) તરંગલંબયઇ                     ૦૪ 

          (c) Draw and Explain two diode full wave rectifier circuit with it’s input           07 

               and output waveforms.             

          (િ) બે ડયયોડવયળય ફ લ વેવ રનેટટફયયરની સનિાટ દોરી તેનય ઇનપ ટ અને આઉટપ ટ                         ૦૭ 

                 વેવફોર્મસા સયથે સમજાવો. 
OR 

Q. 2   (a) Explain P type Semiconductors.                                                                      03 

          (અ) P પ્રિયરનય અધાવયહિો સમજાવો.                                                                                  03 

          (b) Give the comparison between Series circuit and Parallel circuit.                   04 

            (બ) નસરીઝ સનિાટ અને પેરલેલ સનિાટ વચ્ર્ચનેી સરખયમણી િરો.                                              ૦૪ 

          (c) Draw and Explain full wave Bridge rectifier circuit with it’s input                07 

                 and output waveforms.                 

          (િ) ફ લ વેવ નિજ રનેટટફયયરની સનિાટ દોરી તેનય ઇનપ ટ અને આઉટપ ટ  વેવફોર્મસા                           ૦૭ 

                 સયથે સમજાવો. 
 

Q. 3   (a) Explain construction and working of Photo Diode.                                        03 

          (અ) ફોટો ડયયોડની રર્ચનય અને િયયાપદ્ધનત સમજાવો.                                                              03 

          (b) Explain working of NPN transistor.                                                                04 

            (બ) NPN ટર યનન્ઝસ્ટરન ં િયયા સમજાવો.                                                                             ૦૪ 
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          (c) Draw circuits of CE, CB and CC configurations of transistor.                       07 

          (િ) ટર યનન્ઝસ્ટરનય CE, CB અને CC િનન્ફગરશેનનય સનિાટ દોરો.                                                      ૦૭ 

OR 

Q. 3   (a) Give the comparison between LED and LASER diode.                                 03 

          (અ) LED અને LASER ડયયોડ વચ્ર્ચનેી સરખયમણી િરો.                                                          03 

          (b) Define transistors and explain symbols of NPN and PNP transistors.            04 

            (બ) ટર યનન્ઝસ્ટરો વ્યયખ્યયનયત િરો અને NPN અને PNP ટર યનન્ઝસ્ટરની સજં્ઞય સમજાવો.                       ૦૪ 

          (c) Draw and Explain working of Common Emitter Amplifier circuit                 07 

                with input and output waveforms.        

          (િ) િોમન એનમટર એર્મ્લીફયયર સનિાટ દોરો અન ેતેન ં િયયા તેનય ઇનપ ટ તથય                              ૦૭ 

                આઉટપ ટ વેવફોર્મસા સયથે સમજાવો.       
 

Q. 4   (a) What is an Electronic waste ? Explain it.                                                        03          

            (અ) ઈલેટટર ોનનિ વેસ્ટ શ ં છે ? તેને સમજાવો.                                                                          03 

          (b) Write advantages and disadvantages of  ICs.                                                  04 

            (બ) IC નય ફયયદયઓ અને ગેરફયયદયઓ લખો.                                                                                   ૦૪ 

          (c) Explain types of connectors in detail.                                                              07 

             (િ) િનેટટસાનય પ્રિયરોને નવગતવયર સમજાવો.                                                                                     ૦૭      

OR 

Q. 4   (a) Write methods to safely dispose electronic waste.                                          03 
            (અ) ઇલેટટર ોનનિ વેસ્ટનો સ રનિત રીતે નનિયલ િરવયની પદ્ધનતઓ લખો.                             03 

          (b) Write advantages and disadvantages of CMOS ICs over TTL ICs.                04 

            (બ) CMOS IC નય TTL ICs પરનય ફયયદયઓ અન ેગેરફયયદયઓ લખો.                          ૦૪ 

          (c) Write seven  stages of PCB manufacturing and explain in brief.                    07 

            (ક) PCB ઉત્પયદનનય સયત તબક્કયઓ લખો અને ટ ંિમયં સમજાવો.                                ૦૭      

 

Q. 5   (a) Write steps for E- waste Recycling.                                                                03 

          (અ) ઈ-વેસ્ટ નરસયયન્લંગ મયટેનય સ્ટે્સ લખો.                                                    03 

          (b) Explain bias arrangement of transistor.                                                           04 

            (બ) ટર યનન્ઝસ્ટરની બયયસ વ્યવસ્થય સમજાવો.                                                      ૦૪ 

          (c) Explain construction and working of LED. Also write adavantages,             07 

               disadvantages and applications of LED.            

          (િ) LEDની રર્ચનય અને િયયા સમજાવી તેનય ફયયદય,ગેરફયયદય અને ઉપયોગો લખો.              ૦૭      

OR 

Q. 5   (a) Write different methods  to reduce E- waste and to handle E- waste.            03 

          (અ) ઈ-વેસ્ટ ઘટયડવય અને ઈ-વેસ્ટને નનયનંિત િરવય મયટેની નવનવધ પદ્ધનતઓ લખો.                03 

          (b) Explain working of transistor as a switch.                                                      04 

            (બ) ટર યનન્ઝસ્ટરન ં િયમ એિ સ્વીર્ચ તરીિે સમજાવો.                                                 ૦૪ 

          (c) Draw and Explain V-I characteristic of PN junction diode in detail.             07 

            (િ) PN જંિશન ડયયોડની V-I લયિનણિતય દોરો અને નવગતવયર રીતે સમજાવો.                   ૦૭     

*************** 
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Seat No. / Enrolment No.:  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering – SEMESTER – 1 (OLD) – EXAMINATION – Winter-2024 

 

Subject Code: 4300018 Date: 10-01-2025 

Subject Name: Fundamentals of Electrical and Electronics 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted. 

5. English version is authentic. 

 

 
   Marks 

Q.1 (a) Define : (1) Time Period  (2) Frequency  (3) Current 

વ્યાખ્યા: (૧) આવર્તકાળ (૨) ફ્રિકવસંી  (૩) કરંટ 

03 

 (b) Identify any four points of dissimilarity of Series and Parallel Circuit. 

શ્રેણી અને સમાંર્ર સફ્રકતટની અસમાનર્ાના કોઈપણ ચાર મુદ્દા જણાવો. 
 

04 

 (c) Using Kirchhoff’s law find out Current flowing through and potential difference 
across each element of the network given below. 

ફ્રકચોફના ફ્રનયમો નો ઉપયોગ કરીન ેનીચ ેઆપેલ નેટવકત  ના દરકે ઘટકમાંથી પસાર 
થર્ો પ્રવાહ (કરંટ) અન ેવીજદબાણ નો ર્ફાવર્ (પોટેફ્રસસઅલ ડીફરસસ) શોધો. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

  OR  
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 (c) Calculate the equivalent resistance and current flowing through 17 Ω resistance of 
the circuit given below: 

નીચ ે આપેલ સફ્રકતટનો સમર્ુલ્ય અવરોધ ર્ેમજ 17 Ω અવરોધ માંથી વહેર્ા 
પ્રવાહની ગણર્રી કરો. 

 

07 

Q.2 (a) Explain Ohm’s Law and discuss its limitation. 

ઓહ્મનો ફ્રનયમ સમજાવો અન ેર્ેની મયાતદાની ચચાત કરો. 03 

 (b) Enlist types of special diodes. Describe any one in detail. 

ફ્રવફ્રશષ્ટ ડાયોડના પ્રકારો જણાવો. કોઈપણ એકનુ ંફ્રવગર્વાર વણતન કરો. 04 

 (c) Sketch V-I Characteristics of PN junction diode with necessary connection 

diagrams for forward bias and reverse bias. Show Knee point voltage and 

Breakdown Voltage on the characteristics. 

ફોરવડત  બાયસ અન ે ફ્રરવસત બાયસ માટે જરૂરી કનેક્શન ડાયાગ્રામ સાથે PN 

જંકશન ડાયોડની V-I લાક્ષફ્રણકર્ા દોરો. લાક્ષફ્રણકર્ા પર ની પોઈસટ વોલ્ટેજ (Knee point voltage) અન ેબ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ બર્ાવો. 

07 

  OR  

Q.2 (a) Classify Active Components and Passive Components and enlist at least two 

components for both type. 

એક્ટીવ ર્થા પેસીવ કોમ્પોનસટ નુ ંવગીકરણ કરો અને બંન ેપ્રકાર માટે ઓછામાં 
ઓછા બે ઉદાહરણ આપો. 

03 

 (b) Describe zener diode as a voltage regulator. 

 

વોલ્ટેજ રગે્યુલેટર ર્રીકે ઝેનર ડાયોડનુ ંવણતન કરો. 04 

 (c) Construct Full bridge rectifier. Interpret its working with necessary input and 

output waveforms. 

ફુલ બ્રીજ રફે્રક્ટફાયર બનાવો. જરૂરી ઇનપુટ અન ેઆઉટપુટ વેવફોમ્સત સાથે ર્ેના 
કાયત સમજાવો. 

07 

Q.3 (a) Summarize Single phase half wave rectifier. 

ફ્રસંગલ ફેઝ હાફ વેવ રફે્રક્ટફાયર સમજાવો. 03 

 (b) Define with respect to transistor characteristics : (1) Cut off region   

(2) Saturation region  (3) Active region 

ટ્ાંફ્રઝસ્ટર લાક્ષફ્રણકર્ાઓના સંદર્તમાં વ્યાખ્યાફ્રયર્ કરો: (૧) કટ ઓફ રીજીયન (૨) 
સેચ્યુરશેન રીજીયન  (૩) એક્ટીવ રીજીયન 

04 

 (c) Describe Conductor, Insulator and Semiconductor with its energy band diagram. 

કંડક્ટર, ઇસસ્યુલેટર અન ેસેફ્રમકસડક્ટરનું ર્ેના એનજી બેસડ ડાયાગ્રામ સાથે વણતન 
કરો. 07 

  OR  



 3 

Q.3 (a) Describe P type semiconductor and classify its majority and minority charge 

carrier. 

P - પ્રકારના સેફ્રમકસડક્ટરનું વણતન કરો અન ેર્ેના મેજોરીટી અન ેમાયાનોરીટી ચાજત 
કેફ્રરયર જણાવો. 

03 

 (b) Define with respect to transistor : (1) Input resistance  (2) output resistance  (3) 

Current gain 

ટ્ાંફ્રઝસ્ટરના સંદર્તમાં વ્યાખ્યાફ્રયર્ કરો: (૧) ઈનપુટ રઝેીસ્ટસસ (૨) આઉટપુટ 
રઝેીસ્ટસસ (૩) કરંટ ગેઇન 

04 

 (c) Summarize effect of temperature on Semiconductor. Differentiate Intrinsic 

Semiconductor and Extrinsic Semiconductor. 

સેફ્રમકસડક્ટર પર ર્ાપમાનની અસર જણાવો. ઇસટરીફ્રસસક સેફ્રમકસડક્ટર અન ે
એફ્રક્સ્ટ્ફ્રસસક સેફ્રમકસડક્ટર સમજાવો. 

07 

Q.4 (a) Summarize different types of PCB layouts. Explain any one in brief. 

ફ્રવફ્રવધ પ્રકારના PCB લેઆઉટ જણાવો. કોઈપણ એકને ટ ંકમાં સમજાવો. 03 

 

(b) 

Relate α and β parameters for an NPN transistor.  
NPN ટ્ાફ્રસઝસ્ટર માટે α અને β પફ્રરમાણો વચ્ચે નો સંબંધ ર્ારવો. 04 

 (c) Discuss application of transistor as a switch. Also, Compare three configuration of 

transistor. 

સ્વીચ ર્રીકે ટ્ાફ્રસઝસ્ટરના ઉપયોગની ચચાત કરો. ઉપરાંર્, ટ્ાફ્રસઝસ્ટરના ત્રણ 
કસફીગ્રેશન ની ર્ુલના કરો. 

07 

  OR  

Q.4 (a) Distinguish between different types of cables. 

ફ્રવફ્રવધ પ્રકારના કેબલ સમજાવો. 03 

 (b) Illustrate the performance of the CE Configuration with neat sketch. 

સ્વચ્છ આકૃફ્રર્ સાથે CE કસફીગ્રેશન સમજાવો. 04 

 (c) Explain biasing of NPN transistor. Describe its working with a neat sketch. 

NPN ટ્ાફ્રસઝસ્ટરનું બાયફ્રસંગ સમજાવો. સ્વચ્છ આકૃફ્રર્ સાથે ર્ેનું કાયત વણતવો. 07 

Q.5 (a) Describe RJ45 connector.  

RJ45 કનેક્ટરનું વણતન કરો. 03 

 (b) List out various causes of E- waste. Discuss the ways to handle E- waste. 

ઈ- વેસ્ટ ના ફ્રવફ્રવધ કારણોની યાદી બનાવો. ઈ- વેસ્ટ ને ફ્રનયંફ્રત્રર્ કરવાની રીર્ોની 
ચચાત કરો. 04 

 (c) Sketch Diode Transistor Logic (DTL) and illustrate its working and its application. 

ડાયોડ ટ્ાફ્રસઝસ્ટર લોફ્રજક (ડીટીએલ) દોરો અને ર્ેનું કાયત અને ર્ેની એફ્રલલકેશન 
સમજાવો. 07 

  OR  

Q.5 (a) List out various electronic IC manufacturing techniques with suitable details of 

their construction hierarchy. 

ફ્રવફ્રવધ ઈલેક્ટ્ોફ્રનક IC ઉત્પાદન ર્કનીકોને ર્ેમની ક્ષમર્ા ની યોગ્ય ફ્રવગર્ો સાથે 
સમજાવો. 

03 

 (b) Enlist different types of E-waste. Explain the benefits of recycling. 

ફ્રવફ્રવધ પ્રકારના ઈ- વેસ્ટ ની યાદી બનાવો. ફ્રરસાયફ્ર્લંગના ફાયદા સમજાવો. 04 

 (c) Sketch Resistance Transistor Logic (RTL).  Illustrate the working of RTL logic and 

its application. 

રઝેીસ્ટસસ ટ્ાફ્રસઝસ્ટર લોફ્રજક (આરટીએલ) દોરો અન ે ર્ેનું કાયત અન ે ર્ેની 
એફ્રલલકેશન સમજાવો. 

07 
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Seat No.:       Enrolment No.:  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering – SEMESTER – 1/2 – EXAMINATION – Winter-2023 

 

Subject Code: 4300018 Date: 19-01-2024 

Subject Name: Fundamentals Of Electrical And Electronics 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of non-programmable scientific calculator is permitted. 

6. English version is authentic. 

7. Bloom’s Taxonomy - R = Remember, U = Understanding, A = Apply and above 
 

   Marks
 

Q.1 (a) Compare Active and Passive components. 03 

પ્ર.૧  (અ) એક્ટિવ અને પેક્િવ કમ્પોનન્િિની તુલના કરો. ૦૩  
Q.1 (b) Define Current and Voltage with their symbol and units. 04 

પ્ર.૧  (બ) કરંિ અને વોલ્િેજને તેમના પ્રતીક અને એકમો િાથ ેવ્યાખ્યાક્યત કરો. ૦૪  
Q.1 (c) Illustrate KVL by giving one example. 07 

પ્ર.૧  (ક) એક ઉદાહરણ આપીને KVL િમજાવો. ૦૭  
  OR  

Q.1 (c) Illustrate KCL by giving one example. 07 

પ્ર.૧  (ક) એક ઉદાહરણ આપીને KCL િમજાવો. ૦૭  
Q.2 (a) Draw VI characteristic of PN junction diode. 03 

પ્ર.૨  (અ) PN જંકશન ડાયોડની VI લાક્ષક્ણકતા દોરો. ૦૩  
Q.2 (b) Describe various types of signals with their Parameters. 04 

પ્ર.૨  (બ) ક્વક્વધ પ્રકારની ક્િગ્નલિ નંુ તેમના પક્રમાણો િાથે વણણન કરો. ૦૪  
Q.2 (c) Classify various diodes and compare them. 07 

પ્ર.૨  (ક) ક્વક્વધ ડાયોડનુ ંવર્ગીકરણ કરો અન ેતેમની િરખામણી કરો. ૦૭  
  OR  

Q.2 (a) Define 1. Intrinsic semiconductor 2. Extrinsic Semiconductor 3. Semiconductor 03 

પ્ર.૨  (અ) વ્યાખ્યાક્યત કરો 1. ઇન્િરીક્ન્િક  િેક્મકન્ડટિર 2. એક્ટ્િિ ક્ન્િક િેક્મકન્ડટિર 3. િેક્મકન્ડટિર ૦૩  
Q.2 (b) Explain Series and parallel connection of resistor. 04 

પ્ર.૨  (બ) રકે્િ્િરની શ્રેણી અને િમાંતર જોડાણ િમજાવો. ૦૪  
Q.2 (c) Explain 1. Depletion layer 2. Knee Voltage 3.Doping 07 

પ્ર.૨  (ક) િમજાવો 1. ડેપલેિન ્તર 2. ની વોલ્િેજ 3. ડોક્પંર્ગ ૦૭  
Q.3 (a) Define IC and List its types. 03 

પ્ર.૩  (અ) IC ને વ્યાખ્યાક્યત કરો અને તેના પ્રકારોની યાદી બનાવો. ૦૩  
Q.3 (b) Show an application of a Transistor and justify it. 04 

પ્ર.૩  (બ) િિ ાંક્િ્િરની એક્લલકેશન બતાવો અને તેને યોગ્ય ઠેરવો. ૦૪  
Q.3 (c) Design any  rectifier circuit and show its waveforms. 07 

પ્ર.૩  (ક) રકે્ટિફાયર ની કોઈ િક્કણિ ક્ડિાઇન કરો અને તેના વેવફોમ્િણ બતાવો. ૦૭  
  OR  

Q.3 (a) Define PCB and List its types. 03 

પ્ર.૩  (અ) PCB ને વ્યાખ્યાક્યત કરો અને તેના પ્રકારોની યાદી આપો. ૦૩  
Q.3 (b) Derive the relation between α and β. 04 

પ્ર.૩  (બ) α અને β વચ્ચેનો િંબંધ મેળવો. ૦૪  
Q.3 (c) Show an application of a Diode and justify it. 07 

પ્ર.૩  (ક) ડાયોડની એક્લલકેશન બતાવો અને તેને યોગ્ય ઠેરવો. ૦૭  
Q.4 (a) Establish the relationship of sustainability and E-Waste. 03 

પ્ર.૪  (અ) િકાઉપણું અને ઇ-વે્િનો િંબંધ ્થાક્પત કરો. ૦૩  
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Q.4 (b) Draw circuits for CE configuration of NPN and PNP transistor. 04 

પ્ર.૪  (બ) NPN અને PNP િિ ાક્ન્િ્િરના CE કનક્ફગ્યુરશેન માિે િક્કણિ દોરો. ૦૪  
Q.4 (c) Explain CE configuration with i/p and o/p characteristics. 07 

પ્ર.૪  (ક) i/p અન ેo/p લાક્ષક્ણકતાઓ િાથ ેCE કનક્ફગ્યુરશેન િમજાવો. ૦૭  
  OR  

Q.4 (a) Justify the concept of need for Electronics waste. 03 

પ્ર.૪  (અ) ઇલેટિિ ોક્નટિ કચરાના ખ્યાલ ની જરૂક્રયાતને ન્યાય આપો. ૦૩  
Q.4 (b) Draw neat symbol of NPN and PNP transistor by labeling their terminals and showing 

direction of current. 

04 

પ્ર.૪  (બ) NPN અને PNP િિ ાક્ન્િ્િરના િક્મણનલ્િને લેબલ કરીને અને પ્રવાહની ક્દશા બતાવીને તેનું િુઘડ 
પ્રતીક દોરો. ૦૪  

Q.4 (c) Explain working of PNP and NPN transistor in detail. 07 

પ્ર.૪  (ક) PNP અને NPN િિ ાક્ન્િ્િરની કામર્ગીરીને ક્વર્ગતવાર િમજાવો. ૦૭  
Q.5 (a) Discuss methods to handle E-Waste. 03 

પ્ર.૫  (અ) ઇ-વે્િ હેન્ડલ કરવાની પદ્ધક્તઓની ચચાણ કરો. ૦૩  
Q.5 (b) Describe steps for manufacturing PCB. 04 

પ્ર.૫  (બ) PCB ના ઉત્પાદન માિેના પર્ગલાંઓનું વણણન કરો. ૦૪  
Q.5 (c) Differentiate different logic families. 07 

પ્ર.૫  (ક) ક્વક્વધ લોજીક પક્રવારોને અલર્ગ પાડો. ૦૭  
  OR  

Q.5 (a) Discuss methods for disposal of E-Waste. 03 

પ્ર.૫  (અ) ઈ-વે્િના ક્નકાલ માિેની પદ્ધક્તઓની ચચાણ કરો. ૦૩  
Q.5 (b) Discuss different types of cables and connectors. 04 

પ્ર.૫  (બ) ક્વક્વધ પ્રકારના કેબલ અને કનેટિિણની ચચાણ કરો. ૦૪  
Q.5 (c) Differentiate various IC technologies. 07 

પ્ર.૫  (ક) ક્વક્વધ IC તકનીકોને અલર્ગ પાડો. ૦૭  
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Subject Code: 4300018 Date: 28-03-2023  
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1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of non-programmable scientific calculator is permitted. 

6. English version is authentic. 

 

 

   Marks 

Q.1 (a) 

 

(અ) 

Explain Difference between E.M.F and Potential difference. 

 

ઈ.એમ.એફ અન ેપોટેન્સિયલ ન્િફરસિ વચ્ચેનો તફાવત િમજાવો. 

03 

 (b) 
(બ) 

Explain Factor affecting the Resistance. 

 પ્રન્તકારને અિર કરતા પન્રબળ િમજાવો. 
 

04 

 (c) 

(ક) 
Discover Equation for Resistance Connected in Series and Parallel. 

શ્રેણી અને િમાાંતરમાાં જોિાયેલા પ્રન્તકાર માટે િમીકરણ શોધો. 
 

07 

  OR  

 (c) 

(ક) 
Illustrate Source of Electrical Energy. 

ન્વદુ્યત ઉજાાના સ્ત્રોત િમજાવો. 
 

07 

Q.2 (a) 

 

(અ) 

Describe Energy Band and Energy Band Diagram. 

 

એનજી બેસિ અન ેએનજી બેસિ િાયાગ્રામનુાં વણાન કરો. 

03 

 (b) 

 

(બ) 

Illustrate Method of Obtaining Tunnel Diode Characteristic. 

ટનલ િાયોિની લાક્ષન્ણકતા મેળવવાની પદ્ધન્ત િમજાવો. 
04 

 (c) 

(ક) 
Explain Half Wave Rectifier and Full Wave Bridge Rectifier. 

હાફ વેવ રને્ટટફાયર અન ેફુલ વેવ ન્િજ રને્ટટફાયર િમજાવો. 
07 

  OR  

Q.2 (a) 

(અ) 
Describe P-type Semiconductor. 

પી-ટાઈપ િેન્મકસિટટરનુાં વણાન કરો. 
03 

 (b) 

(બ) 
Demonstrate Ripple factor value for Half Wave and Full wave rectifier. 

હાફ વેવ અન ેફુલ વેવ રને્ટટફાયર માટે ન્રપલ ફેટટર વેલ્યુ દશાાવો. 
04 

 (c) 

 

(ક) 

Explain Biasing and V-I characteristic of P-N junction diode and ZENER 

Diode. 

P-N જાંકશન િાયોિ અન ેZENER િાયોિની બાયન્િાંગ અને V-I લાક્ષન્ણકતા 
િમજાવો. 

07 

Q.3 (a) 

(અ) 
Illustrate DC Load Line. 

િીિી લોિ લાઇન િમજાવો. 
03 
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 (b) 

 

(બ) 

Tell About Common-base, Common-emitter and Common-collector with 

circuit diagram. 

િન્કાટ િાયાગ્રામ િાથે કોમન-બેઝ, કોમન-એન્મટર અન ેકોમન-કલેટટર ન્વશે 
જણાવો. 

04 

 (c) 

(ક) 
Explain working of PNP and NPN Transistor. 

PNP અને NPN ટર ાન્સઝસ્ટરની કામગીરી િમજાવો. 
07 

  OR  

Q.3 (a) 

(અ) 
Illustrate AC Load Line. 

એિી લોિ લાઇન િમજાવો. 
03 

 (b) 

(બ) 
Describe Transistor as a switch. 

ટર ાન્સઝસ્ટરને સ્વીચ તરીકે વણાવો. 
04 

 (c) 

 

 

(ક) 

Explain Input and Output Characteristic of a Transistor in a Common 

Base (CB) Configuration. 

કોમન-બેઝ (CB) માાં ટર ાન્સઝસ્ટરની ઇનપુટ અને આઉટપુટ લાક્ષન્ણકતા 
િમજાવો. 

07 

Q.4 (a) 

(અ) 
Explain Different types of Cable. 

કેબલના ન્વન્વધ પ્રકારો િમજાવો. 
03 

 (b) 

(બ) 
Tell about Different Parts Of PCB. 

PCB ના ન્વન્વધ ભાગો ન્વશ ેવણાવો. 
04 

 (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ક) 

Demonstrate Symbol, Boolean and Truth Table for following  

1.OR Gate 

2.AND Gate 

3.NOT Gate 

4.NAND Gate 

5.NOR Gate 

6.EX-OR Gate 

7.EX-NOR Gate 

 

નીચેના માટે પ્રતીક, બુન્લયન અન ેટુથ ટેબલનુાં ન્નદશાન કરો 
1.OR ગેટ 

2.AND ગેટ 

3.NOT ગેટ 

4.NAND ગેટ 

5.NOR ગેટ 

6.EX-OR ગેટ 

7.EX-NOR ગેટ 

07 

  OR  

Q.4 (a) 

(અ) 
Explain RJ 45 Connector. 

RJ 45 કનેટટર િમજાવો. 
03 

 (b) 

(બ) 
Describe Diode Transistor Logic (DTL). 

િાયોિ ટર ાન્સઝસ્ટર લોન્જક (િીટીએલ) નુાં વણાન કરો. 
04 

 (c) 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrate With help of Figure . 
1.NAND Gate as Inverter Gate 

2.NAND Gate as AND Gate 

3.NAND Gate as OR Gate 

4.NAND Gate as NOR Gate 

5.NOR Gate as NOT Gate 

6. NOR Gate as OR Gate 

7. NOR Gate as AND Gate 

07 



Page 3 of 3 

 

 

 

(ક) 

 

આકૃન્તની મદદથી દશાાવો. 
1. NAND ગેટ ઇસવટાર ગેટ તરીકે 

2. NAND ગેટ AND ગેટ તરીકે 

3. NAND ગેટ OR ગેટ તરીકે 

4. NAND ગેટ NOR ગેટ તરીકે 

5. NOR ગેટ NOT ગેટ તરીકે 

6. NOR ગેટ OR ગેટ તરીકે 

7. NOR ગેટ AND ગેટ તરીકે 

 

Q.5 (a) 

(અ) 
State and Explain OHM’S Law. 
OHM’S ન્નયમ જણાવો અન ેિમજાવો. 
 

03 

 (b) 

(બ) 
Explain Different type of E-waste. 

ન્વન્વધ પ્રકારના ઇ-વેસ્ટ િમજાવો. 
 

04 

 (c) 

 

 

(ક) 

Discover equation for Values of Idc , Edc and IRMS For Half Wave rectifier 

and Full Wave Rectifier.  

હાફ વેવ રને્ટટફાયર અને ફુલ વેવ રને્ટટફાયર માટે Idc, Edc અને IRMS ના મૂલ્યો 
માટે િમીકરણ શોધો. 

07 

  OR  

Q.5 (a) 

(અ) 
State and Explain Kirchhoff’s Current Law. 
ન્કચોફ નો કરાંટનો ન્નયમ જણાવો અને િમજાવો. 

03 

 (b) 

 

(બ) 

Explain Benefits of Reduce, Reuse and Recycle of E-waste. 

ઈ-કચરાને ઘટાિવા, પુનઃઉપયોગ અને ન્રિાયકલ કરવાના ફાયદા િમજાવો. 
04 

 (c) 

 

(ક) 

Demonstrate working of Tunnel Diode with the Help of Energy Band 

Diagram. 

એનજી બેસિ િાયાગ્રામની મદદથી ટનલ િાયોિના કામનુાં ન્નદશાન કરો. 

07 

******* 
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Q.1  Answer any seven out of ten.દશમાાંથીકોઇપણસાતનાજવાબઆપો. 14 

 1. Explain Active components.  

 ૧. એક્ટી વકમ્પોનાંટ સમજાવો.  

 2. Explain voltage and current in brief.  

 ૨. વોલ્ટેજ અને કરાંટ ટ ાંકમાાં સમજાવો.  

 3. Draw the symbol of PN junction diode & write its applications.  

 ૩. PN જાંક્શન ડાયોડનો સસમ્બોલ દોરો અને એના ઉપયોગ લખો.  

 4. Write four applications of rectifier.  

   ૪. રેસક્ટફાયરના ચાર ઉપયોગ લખો.  

 5. Draw symbol for NPN and PNP transistor.  

 ૫. NPN અને PNP ટ્રાસઝિસ્ટરનો સસમ્બોલ દોરો.  

 6. Why biasing is required in transistor?  

 ૬. ટ્રાસઝિસ્ટરમા બાયસીંગની જરૂરરયાત કેમ છે?  

 7. List four advantages of IC.  

 ૭. ICનાચારફાયદા લખો.  

 8. Write down the different types of PCB.  

 ૮. PCBના જુદાજુદા પ્રકાર લખો.  

 9. What are the causes of E-waste?  

 ૯. ઈ-વેસ્ટના કારણો જણાવો.  

 10. Define Intrinsic and Extrinsic Semiconductor.  

 ૧૦. ઈઝટ્રીઝસીક અને એક્સ્ટ્રીઝસીક સેમીકાંડક્ટરની વ્યાખ્યા આપો.  

    
Q.2 (a) Explain the difference between E.M.F and Potential difference. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ઈ.એમ.એફ અને પોટેંસશઅલ રડફ્રાંસ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) State and explain the Ohm’s Law. 03 

 (અ) ઓહ્મનો સનયમ લખો અને સમજાવો. ૦૩ 

 (b) State and explain Kirchhoff’s Voltage Law (KVL). 03 

 (બ) રકચોફનો વોલ્ટેજનો સનયમ (KVL) લખો અને સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) State and explain Kirchhoff’s Current Law (KCL) 03 
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 (બ) રકચોફનો કરાંટનો સનયમ (KCL) લખો અને સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Give the comparison of Series and Parallel Circuits. 04 

 (ક) શ્રેસણ અને સમાાંતર પરરપથની સરખામણી કરો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain the resistor connected in series. 04 

 (ક) અવરોધનુ શ્રેસણ જોડાણ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain the factors affecting the resistance. 04 

 (ડ) અવરોધને અસર કરતા પરરબળો સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Define:(1) Time Period(2) Frequency(3) Cycle (4) Amplitude 04 

 (ડ) વ્યાખ્યાઆપો: (1) આવતતકાળ (2) આવ્રુસત (3) સાયકલ (4) એસમ્લલટ્યુડ ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain N-type semiconductor. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) N -ટાઈપ સેમીકાંડક્ટર સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Compare single phase half wave rectifier & full wave center tapped rectifier. 03 

 (અ) સસાંગલ ફેઇિ હાફવેવ રેક્ટીફાયર અને ફૂલવેવ સેંટર ટેલડ રેક્ટીફાયરની સરખામણી કરો. ૦૩ 

 (b) Draw and explain the VI characteristic of PN Junction Diode. 03 

 (બ) PN જાંકશન ડાયોડની VI લાક્ષણીકતાદોરો અને સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain Conductor, Insulator and Semiconductor with its energy band 

diagram. 
03 

 (બ) વાહક,અવાહક અને અધતવાહક તેમના એનર્જીબેંડ ડાયગ્રામ સાથે સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain single phase half wave rectifier. 

 
04 

 (ક) સસાંગલ ફેઇિ હાફવેવ રેક્ટીફાયર સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Draw the circuit of full wave bridge rectifier with input and output waveform. 04 

 (ક) ઈનપુટ અને આઉટ્પુટ સાથેનો ફૂલ વેવ સિજ રેક્ટીફાયરનો પરરપથ દોરો. ૦૪ 

 (d) Explain Zener diode as a voltage regulator. 04 

 (ડ) િેનર ડયોડ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર તરીકે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Why filter is required in rectifier? State the different types of filter &explain 

any one type of filter. 
04 

 (ડ) રેક્ટીફાયરમા રફલ્ટરની જરૂરરયાત કેમ છે? રફલ્ટરના પ્રકારો લખો અને કોઇપણ એક રફલ્ટર 
સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain transistor as a switch. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ટ્રાસઝિસ્ટર સ્વીચ તરીકે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Derive the relationship between α and β. 03 

 (અ) α અને β વચ્ચેનો સાંબાંધ તારવો. ૦૩ 

 (b) Compare three configuration of transistor. 04 

 (બ) ટ્રાસઝિસ્ટરના 3-કોંઝ્યુગરેશનની સરખામણી કરો. ૦૪ 

  OR  

 (b) What is IC? Give applications of IC. 04 

 (બ) IC એટલે શુ? ICના ઉપયોગો જણાવો. ૦૪ 

 (c) Explain working of NPN and PNP transistor. 07 
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 (ક) NPN અને PNP ટ્રાસઝિસ્ટરનુ કાયત સમજાવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain Resistance Transistor Logic (RTL). 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) રેિીસ્ટર ટ્રાસઝિસ્ટર લોજીક (RTL) સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Explain the different types of E-waste. 04 

 (બ) ઈ-વેસ્ટના જુદાજુદા પ્રકાર સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Explain different types of cable. 03 

 (ક) કેબલના જુદાજુદા પ્રકાર સમજાવો. ૦૩ 

 (d) Explain RJ45 connector. 03 

 (ડ) RJ45 કનેક્ટર સમજાવો. ૦૩ 

************ 

 

 

 

 

 

  


